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Dispositivos Fotonicos Controlados por Fonones

El proyecto de tesis esta enfocado al control dinamico de la respuesta Optica de
dispositivos fotonicos [1-3] mediante la aplicacién de fonones acusticos, en la
forma de ondas acusticas de superficie (SAWS, del inglés surface acoustic
waves) [4]. Se va combinar la comprension de fenomenos basicos con el
desarrollo de nuevos dispositivos fotonicos. EI candidato elegido tendra la
oportunidad de investigar como aplicar efectos fundamentales (como las
oscilaciones de Bloch [5]), tipicos de sistemas con comportamiento cuantico, - -
para obtener una mejora en la interacion acusto-optica. Utilizaremos conceptos  simulacion de la luz propagandose en un dispositivo
avanzados para simular, disefiar, fabricar y demostrar moduladores de multiples  fotonico del tipo MMI (Mult-Mode Interferometer).
puertas y llaves opticas de alto rendimiento. Candidatos que deseen adquirir
experiencia en fisica de semiconductores, acustica y fotdnica son bienvenidos. ' (b I
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